Lista de producción y precio

	Modelo
	STNDP-801AB4

	FOB ShangHai
	$29,800

	Tamaño de grabado máximo
	300*400*100

(15.7''x11.8''x3.9'')

	Tipo de láser
	diodo bombeado Nd:YAG, láser verde 532nm, 3000Hz

	Ancho de pulso
	≤6ns

	Velocidad de grabado
	Máximo: 3000 puntos/s;  Normal: 2800 puntos/s

	Diámetro de puntos
	20-40μm

	Precisión de localización repetido
	＜10μm

	Tiempo de trabajo continuo
	>24 horas

	Enfriamiento
	Aire

	Vida útil de módulo de láser diodo
	＞12000 horas

	Consumo de potencia
	＜800W

	Conexión eléctrica
	simple 220V o 120V (+/-10%); 50Hz o 60Hz

	Caso típico para el normal

Velocidad de grabado
	Tamaño del crystal: 50*80*50mm patrón: 300000 puntos
Tiempo de grabado: ＜2 minutos

	Garantía
	2 años (1 año para diodo)

	Formato de archivo
	JPG、BMP,、DWG、DXF、3DS etc.

	Demandas de funcionamiento
	Temperatura de la habitación: 5--35℃, Humedad de la habitación: ＜70%, sin condensación

	Peso
	115Kg

	Tamaño de máquina (L*W*H)(mm)
	960*760*770

(37.8''x29.9''x30.7'')

	Tamaño de empaque (L*W*H)(mm)
	1240x860x1040


